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ハロゲン化鉛系ペロブスカイト化合物は、高い吸収係数、高いキャリア移動度を有し、

同化合物を活性層として用いたペロブスカイト太陽電池は、20％以上のエネルギー変換効

率が報告されている。ペロブスカイト太陽電池の大規模製造には、低温プロセスで作成ｍ

可能な電子輸送層が望ましいが、電子輸送層（コンパクト層とメソポーラス層）として酸

化チタンが用いられている一般的なペロブスカイト太陽電池では、TiO2層の成膜に高温処

理が必要である。一方、SnO2は電子移動度が高く、有望な電子輸送層であると考えられる。

また、TiO2よりも低い温度で成膜することが可能であり、製造プロセス上大きなメリット

がある。電子輸送層として SnO2を用いたペロブスカイト太陽電池が報告されているが、そ

の変換効率は TiO2を用いた場合よりも低く、さらなる改善が必要とされている。 

 本研究では、電子輸送層として不純物元素をドープした SnO 2層を作成し、その電子物性

を明らかにするとともに、それらを用いたペロブスカイト太陽電池を作製し、その電荷輸

送特性および太陽電池特性について系統的に調べた。Fig.1に一例として Sbをドープした

SnO2を電子輸送層として作成したペロブスカイト太陽電池の断面 SEM像を示す。詳細な実

験結果については当日報告する。 

 

Fig.1 FTO/Sb-doped SnO2/m-TiO2/MAPbI3/Spiro-MeOTAD /Auの断面 SEM像 
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